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6N139(F)
Hersteller-Teilenummer: 6N139(F)

Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage

Teil der Beschreibung: OPTOISO 2.5KV DARL W/BASE 8DIP

Datenblätter: 6N139(F).pdf

RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand: New original, Stock Available.

Liefern von: Hong Kong

Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer 6N139(F)

Hersteller Toshiba Semiconductor and Storage

Beschreibung OPTOISO 2.5KV DARL W/BASE 8DIP

Kategorie
Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-

AusgangTeilstatus Require For Quote & Check Stock

Spannung - Ausgabe (max) 18V

Spannung - Isolation 2500Vrms

Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) 1.65V

VCE Sätttigung (max) -

Ein- / Ausschaltzeit (Typ) 200ns, 1µs

Supplier Device-Gehäuse 8-DIP

Serie -

Aufstieg / Fallzeit (Typ) -

Verpackung Tube

Verpackung / Gehäuse 8-DIP (0.300", 7.62mm)

Ausgabetyp Darlington with Base

Betriebstemperatur 0°C ~ 70°C

Anzahl der Kanäle 1

Befestigungsart Through Hole

Eingabetyp DC

Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min) 500% @ 1.6mA

Stromübertragungsverhältnis (max) -

Strom - Ausgang / Kanal 60mA

Strom - DC Vorwärts (If) (Max) 20mA

6N139-000E
Broadcom Limited
OPTOISO 3.75KV DARL W/BASE
8DIP

6N139#300
Broadcom Limited
OPTOISO 3.75KV DARL W/BASE
8SMD

6N139-300E
Broadcom Limited
OPTOISO 3.75KV DARL W/BASE
8SMD

6N139-020E
Broadcom Limited
OPTOISO 5KV DARL W/BASE
8DIP

6N139#320
Broadcom Limited
OPTOISO 5KV DARL W/BASE
8SMD

6N139#500
Broadcom Limited
OPTOISO 3.75KV DARL W/BASE
8SMD

6N139(SL)(T1)
CT Micr
CT Micr SOP-8

6N139-060E
Broadcom Limited
OPTOISO 3.75KV DARL W/BASE
8DIP
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